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W celu otrzymania siarczanu sodowego ©
wysokim stopniu czystosci, odpowiadajgcego
wymogom farmakopei, zwlaszcza farmakopei
polskiej wydanie III, opiera sie dotagd na re-
akcji wymiany miedzy kwasem siarkowym i
soda, albo tez przeprowadzono wielokrotng kry-
stalizacje technicznego siarczanu sodowego.

~ Ostatni, rzadko stosowany spos6b uchodzi
za bardzo Zmudny, gdyz zanieczyszczenia za-
warte w-techniéznym siarczanie scdowym moz-
na usungé¢ jedynie przez wielokrotng krystali-
zacje. Z tej. przyczyny metcda ta jest nieopla-
calna. :

Stwierdzono obecnie, Ze mozna uzyskaé czys-
ty siarczan sodowy z siarczanu sodowego tech-
nicznego w sposéb bardzo uproszczony, jezeli
surowiec wyjsciowy nie bedzie zawieral chlor-
kow i azotanow.

Sposéb wedlug .wynalazku polega na tym, ze
*) Wilasciciel patentu oswiadczyl, ze twércami wy-

nalazku s mgr Andrzej Zmdéjdzin, dr Piotr Zuraws-
ki, Leon Moszynski i Ludwik Roclawski.

i

techniczny siarczan sodowy zawierajgcy oproécz
zanieczyszczen mechanicznych obce Kkationy,
glownie metale ciezkie II i IIT grupy analitycz-
nej, kwasdny siarczan sodowy i wolny kwas
siarkowy, rozpuszcza si¢ w wodzie, po czym
roztwor za pomocg sody alkalizuje sie i jedno-
cze$nie wytraca zanieczyszczenia. W celu wy-
iracania zanieczyszczen, roztwo6r mozna zadaé
réownoczesnie sodg i tlenkiem lub wodorotlen~
kiem wapniowym albo innego metalu grupy II
Nastepnie roztwdr przesgcza sie, ustala pH za
pomocg kwasu siarkowego i przez ozigbienie
wykrystalizowuje czysty siarczan scdowy.

Przyklad I. 3 czeSci wagowe technicz-
nego siarczanu sodowego krystalicznego rozpusz-
cza sie przez ogrzewanie w 1 czeSci wagowej
wecdy, po czym roztwor alkalizuje sie lekko 1
— 2%-owym roztworem sody do pH = 7, a
nastepnie dodaje sie 0,01 czesci wagowej wap-
na palonego. Roztwdr przesgcza si¢ i ustala
pPH = okolo 6 za pomocg kwasu siarkowego,
po czym oziebia sie go w celu wykrystalizowa-
nia czystego siarczanu sodowego.
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siarkoweago
czan sodowy.

Przyklad II. 500 c¢zesci wagowych tech-
nicznych siarczanu sodowego rozpuszcza sie W
80 czeSciach wagowych wody, wprowadzajac
pare wodng. Otrzymany roztwoér zobojetnia sie
soda, przesgcza, ustala pH za pomocg kwasu
i wykrystalizowuje czysty ‘siar-

Zastrzezenia patentowe

. Sposéb otrzymywania siarczanu sodowego ©
wysokim stopniu czystosci odpowiadajacego
wymogom farmakopei z technicznego siar-
czanu sodowegc hie zawierajacego chlorkow
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ani azotanéw, znamienny tym, ze wodny
roztwor technicznego siarczanu sodowego za-
daje si¢ roztworem sody, w celu wytrace-
nia obcych kationéw, nastepnie sgczy i pod-
daje w znany sposob krystalizacji.

Odmiana sposocbu wedlug zastrz. 1, znamien-
na tym, ze roztwér zadaje sie jednocze$nie
soda i tlenkiem lub wodorotlenkiem wap-
niowym albo innego metalu II grupy.
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